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 مقدمه -1

ها افزايش سازي آنتنكوچكمهم در 

به شدت را  تنست كه تطبيق آنها

در ادامه تلاش هاي صورت گرفته در 

كه منجر به  Zدر راستاي افزايش پهناي باند آنتن 

% 18به % 5افزايش درصد پهناي باند نسبي آنتن از 

استفاده از عنصر شد، در اين مقاله تلاش شده است با 

به و  فشرده خازني به عنوان عامل كاهش دهنده خازن

پهناي باند آنتن براي افزايش  اي كاراتر

-پيشنهاد  شكل Z رزنانسي ميدان نزديك پارازيتيك

، آنتن به منظور اثبات كارايي روش پيشنهادي
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باند آنتن الكتريكي كوچك با استفاده از  اي

غير فاستري به عنوان شبه  فعال
محمد جواد حسني
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، امير جعفرقلي
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در اين مقاله دو ايده براي كوچك سازي 

در گام نخست . بررسي و پياده سازي شده است

درصد پهناي باند نسبي آنتن رزنانسي ميدان نزديك 

با  ،است% 5كه در حالت عادي 

آنتن به صل متي استفاده از عنصر فشرده خازن

رسيده % 81به بيش از  ساختار پارازيتيك

جايگزين  عنوانبه مدارات فعال 

جبران سازي ادميتانس آنتن هاي 

، روش ديگر به كارگرفته شده در اين 

نتايج اندازه گيري نشان مي دهد كه 

فركانس  كاهشروش پيشنهادي موجب بهبود در 

روش هاي برابر فركانس رزونانس 

در % 66بيش از  و درصد پهناي باند نسبي

 امپي شده-در مدار آپ 

پياده سازي شده و نتايج  

ازي و تست مورد بحث و بررسي قرار گرفته شبيه س

 .است

آنتن الكتريكي كوچك، مدارمنفي: كليدواژه

1

مهم در از مشكلات 

هاخاصيت خازني آن

در ادامه تلاش هاي صورت گرفته در . سازدمشكل مي

در راستاي افزايش پهناي باند آنتن ] 1[

افزايش درصد پهناي باند نسبي آنتن از 

شد، در اين مقاله تلاش شده است با 

فشرده خازني به عنوان عامل كاهش دهنده خازن

اي كاراترعنوان شيوه

رزنانسي ميدان نزديك پارازيتيك

به منظور اثبات كارايي روش پيشنهادي. شود
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 يابيگيري و مشخصهقطب علمي اندازه
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اين مقاله درصورتي داراي اعتبار است كه در سايت 

ايپهنافزايش 

فعالمدارات 

2 
پژوهشكده 

*
رايانامه 

در اين مقاله دو ايده براي كوچك سازي : چكيده

بررسي و پياده سازي شده استآنتن 

درصد پهناي باند نسبي آنتن رزنانسي ميدان نزديك 

كه در حالت عادي شكل  Z پارازيتيك

استفاده از عنصر فشرده خازن

ساختار پارازيتيك ومونوپول 

مدارات فعال استفاده از . است

جبران سازي ادميتانس آنتن هاي شبه فراماده براي 

، روش ديگر به كارگرفته شده در اين استكوچك 

نتايج اندازه گيري نشان مي دهد كه . مقاله است

روش پيشنهادي موجب بهبود در 

برابر فركانس رزونانس  10 رزنانس تا

و درصد پهناي باند نسبيمرسوم 

 %100مدار ترانزيستوري  و 

 ها آنتن در همه حالت .است
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